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Abstract (en)
Thinfilm electroluminescent element preventing the formation by electric breakdown of defective portions where display is impossible, and a method
of manufacturing the same. The thin-film EL element is of a double insulating structure and of a type of matrix driving. Transparent electrodes (13)
are formed in a transparent and flat insulating film (11) on an insulating and light-transmiting substrate (10). The manufacturing method comprises
a step of forming the insulating metal oxide film (11) on the light-transmitting substrate (10), a step of selectively forming metal layers (12) on the
surface of the metal oxide film, and a step of forming the transparent electrodes (13) by diffusing these metal layers into the metal oxide film.

Abstract (fr)
Elément électroluminescent a film mince empéchant la formation par claquage électrique de parties défectueuses ou il est impossible de produire
un affichage, et procédé de fabrication de cet élément. L'élément EL a film mince présente une structure a double isolation et comporte un circuit
d'attaque matriciel. On forme des électrodes transparentes (13) dans un film isolant plat et transparent (11) sur un substrat isolant et translucide
(10). Le procédé de fabrication comprend une étape de formation du film en oxyde métallique isolant (11) sur le substrat translucide (10), une
étape de formation sélective de couches métalliques (12) sur la surface du film en oxyde métallique, et une étape de formation des électrodes
transparentes (13) par diffusion de ces couches métalliques dans le film en oxyde métallique.
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